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1) Naroc¢nost zadani: 5) Odborna urover:
__velmi vysoka __primérna _X vyborna __uspokojiva
_x_vysoka __podprimérna __velmi dobra __dostatecna
__dobra __nedostate¢na
2) Zvolené metody a postupy pri iFeSeni 6) Jazykova a textova urover:
prace:
_X vyborné __uspokojivé __vyborna __uspokojiva
__velmi dobré __dostatecné _x velmi dobra __dostatecna
__dobré __nedostatecné __dobra __nedostate¢na
3) Spravnost nazvoslovi: 7) Graficka uprava:
_X vyborna __uspokojiva __vyborna __uspokojiva
__velmi dobra __dostate¢na _x_velmi dobra __dostate¢na
__dobra __nedostate¢na __dobra __nedostate¢na
4) Spravnost predlozenych vysledkii: 8) Student splnil zadani:
_X_vyborna __uspokojiva _X_Uplné
__velmi dobra __dostatetna __Castectné
__dobra __nedostatec¢na __nesplnil

9) Dosazené vysledky, vlastni prinos a prakticka vyuzitelnost prace*:

Na dalsi strané.

10) Pripominky k praci*:
- oceluji, Ze je prace v angli¢tiné, nicméné bych jesté doporucil dalsi korekturu, protoZe prace obsahuje
vétsi mnozstvi formalnich chyb v textu.

- méné prehledné je zpracovani nékterych obrazkil (napf. str. 65 - obr. 48, str. 80 - obr. 60).
11) Otazky ke studentovi vztahujici se k praci (budou zodpovézeny pri obhajobé)*:
- muzete vysvétlit, jaké opatreni jste udélal pro dobrou odolnost Vaseho bloku proti latchupu?

- muzete vysvétlit, jaké opatreni jste udélal pro dobrou odolnost Vaseho bloku proti ESD?

Klasifikace diplomové prace:

X A-vyborné (1,0) __C-dobre (2,0) __E - dostatecné (3,0)
__B-velmi dobfte (1,5) __D-uspokojivé (2,5) __F-nedostatecné (4,0)
Datum: 28.1.2016 Podpis:

__zaSkrtnéte odpovidajici odpovéd
* v piipadé nedostatku mista pouzijte zadni stranu formulare



9) Dosazené vysledky, vlastni prinos a prakticka vyuzitelnost prace*:

- diplomant se v praci zaméril na ndvrh knihovny standardnich bunék STSCL pro proces AMS 180nm se
Sesti vrstvami kovu. Knihovna obsahuje obvyklé logické obvody vcetné layoutu bez DRC a LVS chyb.
Layout buneék je navrzen tak, aby buiiky bylo mozné skladat vedle sebe, pricemz napajeci vodice na sebe
navazuji. Jsou zde také navrzené obvody pro prevod signalu mezi STSCL a CMOS urovnémi. VyuZitelnost
knihovny je prokdzana ndvrhem 40-ti bitového Citace a 8 bitového SAR ADC prevodniku.

- vysledky prezentované v praci prokazuji praktickou vyuzitelnost knihovny pro navrh ASIC obvodi pro
detektory ionizujiciho zareni a dalsi nizko Sumové aplikace.

__zaSkrtnéte odpovidajici odpovéd
* v piipadé nedostatku mista pouzijte zadni stranu formulare



